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(54) Title: AUTOMATION CARRIER FOR SUBSTRATES IN PARTICULAR FOR WAFERS FOR PRODUCING SILICON-

BASED SOLAR CELLS

(54) Bezeichnung: AUTOMATISIERUNGSCARRIER FUR SUBSTRATE, INSBESONDERE WAFER ZUR HERSTELLUNG
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Fig. |

(57) Abstract: The invention relates
to an automation -carrier (1) for
substrates, in particular wafers (10)
for producing silicon-based solar
cells with two opposing walls (2;
3), a number of connection elements
(4), connecting the walls (2; 3) and
a retainer structure for retaining the
wafers (10) in the carrier (1) in a
position oriented perpendicularly to
the loading and unloading direction
(B and E) and parallel to each other at
an even separation. According to the
invention, an unloaded retention for
various wafer formats on transportation
may be achieved, wherein both walls
are designed as identical U-shaped
base and lid plate profiles (2; 3)
detachably connected by means of four
columns (4) oriented perpendicular
to the loading and unloading direction
(E and B) of the carrier (1) and
together therewith form a frame (5)
for the carrier (1). Between each inner
surface(27) of the base pieces (26) of
both opposing U-shaped base and lid
plate profiles (2 and 3) of the carrier
frame (5) there is a stop (28) running

perpendicular to the loading and unloading device (B and E) made from two aluminium U-profiles (29) with attached rubber
elements (30), on which the wafers (10) come into gentle contact on loading the carrier (11) guided by the lateral edge regions
thereof in the opposing serial plates (16) with the front edge (31) thereof facing the stop (28).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Automatisierungscarrier (1) fiir Substrate, insbesondere Wafer (10) zur Her-
stellung siliziutnbasierter Solarzellen, mit zwei einander gegeniiberliegenden Winden (2; 3), einer Mehrzahl die Winde (2; 3) ver-
bindenden Verbindungselemente (4) und mit einer Haltestruktur zum Halten der Wafer (10) im Carrier (1) in zu dessen Be- und
Entladerichtung (B und E) senkrecht orientierter sowie zueinander paralleler und gleich beabstandeter Position. Eine belastungs-
freie Halterung fiir verschiedene Waferformate beim Transport wird dadurch erreicht, daB die beiden Winde als identische U-férmige
Grund- und Deckplattenprofile (2; 3) ausgebildet sind, die 16sbar mit vier senkrecht zur Be- und Entladerichtung (E bzw. B) des
Carriers (1) orientierten Sdulen (4) verbunden sind und mit diesen ein Gestell (5) des Carriers (1) bilden. Zwischen den jeweiligen
Innenfldachen (27) der Basisteile (26) der beiden einander gegeniiberliegenden U-férmigen Grund- und Deckplattenprofile (2 und 3)
des Carriergestells (5) befindet sich ein senkrecht zur Be- und Entlade Vorrichtung (B und E) erstreckender Anschlag (28) aus zwei
Aluminium U-Profilen (29) mit eingefassten Gummielementen (30), an denen die dem Anschlag (28) zugewandten Stirnkanten (31)
der in den einander gegeniiberliegenden Kammplatten (16) mit ihren seitlichen Kantenbereichen gefiihrten Wafer (10) beim Beladen
des Carriers (1) stossschonend zur Anlage kommen.
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